
規格 ITRI EXG 

Power Supply 3.3V 

Power Consumption <300uW/channel <2mW Total 
<1μVpp 0.01Hz~70Hz 

BW 0.5Hz~2kHz 

Input bias current <200pA 

input impedance >5GΩ

CMRR(dB) >100

PSRR(dB) >75

DiƯ AMP gain(dB) 40 

ADC(bits) 16bits 

Channel 4 

Interface SPI 

fc(LPF) 10Hz~20kHz 

fc(HPF) 0.02Hz~1kHz 

參數類別 規格範圍 

TSMC製程 180 nm CMOS 

高壓電壓 ±5V(外接) 

DAC 8bit 

Load Impedance (RL) < 10kohm 

Pulse頻率 10 Hz – 10 kHz 

Stim電流 (IAC) 39 μA – 5mA 

Charge Imbalance YES 

Biphasic YES 

DRDY interrupt GPIO 

ADC fifo 32 sample/fifo 

BW 0.5Hz~10kHz 



交付說明 

1.Pre-sim（線路與前仿真階段）資料，包含原始設計庫與視圖（Schematic &

Symbol Views）：包含頂層（Top-level）及所有階層式子模組（Sub-

blocks）的原始原理圖，混合訊號協同仿真腳本（Mixed-Signal Co-sim）：數

位控制邏輯，提供 AMS Designer / Spectre-Verilog 協同仿真腳本與

Testbench。

2. Post-sim（實體版圖抽取與後仿真階段）資料，包含實體版圖資料庫

（Layout Cellviews & GDSII/OASIS）及實體規則檢查 Clean 簽核報告

（Physical Sign-off Reports）

3.可直接執行的模擬測試平台（Testbench & ADE/Maestro States）：完整

Testbench &模擬狀態設定檔

4.環境配置與相依性文件：版本版本、設定腳本：包含 .cdsinit、cds.lib、

display.drf、EDA 工具環境變數（Shell setup scripts）。


